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研究を始めるのに必要な知識・能力
　これまでのόックάラウンυは問いません。新しい物ͮくりに戦するやるؾとະ知の科学の解໌に取りࠐむح心さ͑あれे分
です。あとは、研究を楽しむ心。

研究室の指導方針
　ಋ体プロセスに新しい材料を、どんどん取りࠐんでその材料のಛが生かされたಋ体デόイスを創ります。ディスプϨイ、ଠཅ
電池、LSI、ύϫーಋ体、電ม素子など広く応用を͑ߟることで、材料科学の基礎と物ͮくりをόランスྑく研究します。どの研
究テーマもΤωϧΪー問題の解決と地球の持ଓ的発展にݙߩします。
　ಋ体の基礎知識やデόイスプロセスの習得まではスタッフがஸೡにフΥローしますが、あとは、֤自の能力を信じ、自༝な発で
発展していただきます。

この研究で身につく能力
　ੈքの中で戦͑る科学者・技術者を目ࢦし、それに必要な能力をཆ成します。ᶃಋ体の基礎知識、ᶄ物ͮくりの基本（真ۭஔ、
ಋ体デόイスの動ݪ࡞理）、ᶅ材料の分ੳ能力、ᶆ実行力とܭ画力、ᶇޠ学力・プϨθンテーション能力、ᶈ新しい分野をり開く
力。また、本研究室のಛは、ᶃきめࡉかいࢦಋ体੍、ᶄ基礎と応用のόランス、ᶅ企業やւ֎の大学との共同研究の推進、ᶆॆ実
した物ͮくりの環境、ᶇ๛な研究テーマです。これらのメリットを活用した研究活動は、企業での即戦力としての活躍だけでなく、材
料科学に革໋をもたらすਓ材をҭてます。

修了生の活躍の場
૯合電機メーカ、自動車関連分野、ಋ体ஔメーカ、大学・高ઐ教員、国立研究所

研究内容
　本ࣨڀݚͰɺ次ੈΤωϧΪʔΤϨΫτϩχΫεΛݗҾ͢Δ৽͍͠ಋମࡐྉΛͮ Γ͘ͷࢹ͔Β͍ͯ͠ڀݚ· ɻ͢͜ΕΒͷ͢
ͯͷڀݚςʔϚɺۀքͰ࠷ઌΛΓଓ͚Δࡍࠃతͳۀا大ֶͱͷڞಉڀݚͷܗͰਐΊΒΕ͍ͯ· ɻ͢

（1）次ੈσΟεϓϨΠͷ実ݱʹΉ͚ͨബບτϥϯδελ
高ਫ਼ࡉσΟεϓϨΠಁ明ϑϨΩγϒϧσΟεϓϨΠΛ実

*n(B;n0ͳͲ	ԽಋମࢎΔͨΊʹɺγϦίϯ͢ݱ
Λ༻͍ͨബບτϥϯδελΛ作͠· ɻ͢真ۭϓϩηεͱ
ӷମϓϩηεͷ両໘͔Βɺ高ੑԽɺ高৴པੑԽΛࢦ
͠· ɻ͢·ͨɺൃղੳஔൃޫղੳஔΛ༻͍ͨಠ
ࣗͷٕज़Ͱɺ৴པੑྼԽϝΧχζϜͷղ明ʹऔΓΜͰ
͍· ɻ͢

（2）高ޮബບ太ཅి
γϦίϯബບϖϩϒεΧΠτࡐྉΛ༻͍ͨ高ޮ太ཅ
ిͷ作Λ͠ࢦ· ɻ͢真ۭϓϩηεͱӷମϓϩηεͷ
両໘͔Βɺ高ޮԽɺίετԽΛ͠ڀݚ· ɻ͢·ͨɺφ
ϊߏͷςΫενϟʔΛ࠾༻͢Δ͜ͱͰɺޫด͡ࠐΊޮՌ
Λ૿ͯ͠ڧ ͍· ɻ͢

（3）ԽΨϦϜΛ༻͍ͨ高ѹύϫʔಋମࡐྉ
ޚಈंͳͲ未དྷͷΓͷΤϯδϯΛޮΑ੍ࣗ͘ؾి
͢ΔͨΊɺ高ѹͷॎ0.ܕSߏτϥϯδελͷڀݚΛ
行͍· ɻ͢ಠࣗͷ高ѹ水ৠؾॲཧݪ子ଯੵٕज़（"-%）
Λ͢ۦΔ͜ͱͰɺ高࣭ͷήʔτઈԑບք໘Λͯ͠ࢦ
͍· ɻ͢

ૉ子ྉΛ༻͍ͨಁ明ϑϨΩγϒϧిมࡐԽࢎ（4）
ಁ明ͰϑϨΩγϒϧͳిมૉ子ͷ実ݱΛ͠ࢦ ɺͯࢎԽಋମ（*n(B;n0ͳͲ）ͷՄੑΛ͍ͯ͠ڀݚ· ɻ͢ిૉ子ͷ
·͠ࢦͳͲͷిύϥϝʔλͷ૬ؔੑΛௐΔ͜ͱͰɺ高ޮͳిૉ子Λ݅ͱθʔϕοΫܗ ɻ͢

研究設備
クリーンϧーム、ඍࡉՃ工ஔ、ബບଯੵஔ、ٸॲ理ஔ、Ϩーβ
݁থ化システム、電子Ϗームඳ画ஔ、֎線発解ੳஔ、ಋ体ύラメー
タΞφライβ

研究業・共同研究・ࣾձ׆ಈ・外部資金など
�.  Takanori Takahashi 3Zoko .iZanaHa .ami N. 'Vjii +Vn 

Tanaka ,a[VshiHe TakeDhi )iroshi Tanabe +Van 1aolo 
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Darrier e⒎eDts in In(a;nO thin-plm transistor� Applied 1hZsiDs 
Express �� ������ (����).

�.  TenHda Lin .VtsVnori 6enVma .asaaki 'VrVrkawa +Van 
1aolo Soria BermVndo :asVaki Ishikawan and :VkiharV 
6raoka �EGGeDtiWe TrappinH 3edVDtion in SiO�/(aN .OS 
StrVDtVre bZ )iHh 1ressVre8ater Vapor AnnealinH� ECS 
+oVrnal oG Solid State SDienDe and TeDhnoloHZ � (�) ���-��� 
(����).

�.  +Van 1aolo S BermVndo ChaiZanan ,VlDhaisit :asVaki 
Ishikawa .ami N 'Vjii )iroshi IkenoVe and :VkiharV 6raoka 
�3apid photo-assisted aDtiWation and enhanDement oG solVtion-
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